
UNINA9900092184004033211. Record Nr.

Titolo Homeri Opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit
Thomas W. Allen

Pubbl/distr/stampa Oxonii : e Typographeo Clarendoniano, [1908]-1912

Titolo uniforme Odyssea

Descrizione fisica v. : 19 cm

Collana Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis

Disciplina 881.01

Locazione FLFBC
NAP03

Collocazione P2B-600-OXON.-HOM.-200A(3)-1908
P2B-600-OXON.-HOM.-200A(5)-19
P2B-600-OXON.-HOM.-200A(5bis)-19
P2B-600-OXON.-HOM.-200A(5ter)-19

Lingua di pubblicazione Greco antico
Latino

Formato

Edizione [1ª edizione]

Livello bibliografico

Nota di contenuto 3.: Tomus III Odysseae libros I-XII continens 5.: Tomus V Hymnos,
Cyclum, Fragmenta, Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens

Autore Homerus <8. sec. a. C.>

Materiale a stampa

Monografia



UNINA9900088876604033212. Record Nr.

Titolo L'Africa italiana

Pubbl/distr/stampa Napoli - Roma, : [s.n.]

ISSN 0392-1441

Lingua di pubblicazione Italiano

Formato

Livello bibliografico

Materiale a stampa

Periodico

UNINA99105630634033213. Record Nr.

Titolo Metonimija v sovremennom russkom jazyke : Semanticeskij i
grammaticeskij aspekty / Aleksandr Birch

Pubbl/distr/stampa Frankfurt a.M, : PH02, 1995

Descrizione fisica 1 online resource (191 p.) : , EPDF

Collana Slavistische Beitrage ; 326

Soggetti linguistics

Lingua di pubblicazione Tedesco

Formato

Edizione [1st, New ed.]

Livello bibliografico

Note generali Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Nota di contenuto

Sommario/riassunto

 :   -  
 -    
 (     ) -
   -  
 -   -
   - 
  -  
 -  -    -
   - 
  -   
'    '
V centre vnimanija nastojascej raboty nachoditsja jazykovaja

Autore Birch Aleksandr

Materiale a stampa

Monografia



metonimija. Iz mnogocislennych aspektov ee izucenija vybrany dva:
semanticeskij i grammaticeskij. Osnovnoe vnimanie udeljaetsja pri
etom semanticeskomu mechanizmu metonimiceskich perenosov,
osobennoe- tjam ich realizacii v tematiceskich gruppach slov,
ierarchiceskoj organizacii metonimiceskich konstrukcij v semanticeskoj
strukture slova, vyjavleniju ogranicenij na razvitie metonimii v
zavisimosti ot leksiko-grammaticeskoj i casterecnoj otnesennosti slov.
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Sommario/riassunto This book is dedicated to the new two-dimensional one-atomic-layer-
thick materials such as graphene, metallic chalcogenides, silicene and
other 2D materials. The book describes their main physical properties
and applications in nanoelctronics, photonics, sensing and computing.
A large part of the book deals with graphene and its amazing physical
properties. Another important part of the book deals with
semiconductor monolayers such as MoS2 with impressive applications
in photonics, and electronics. Silicene and germanene are the atom-
thick counterparts of silicon and germanium with impressive
applications in electronics and photonics which are still unexplored.
Consideration of two-dimensional electron gas devices conclude the
treatment. The physics of 2DEG is explained in detail and the
applications in THz and IR region are discussed. Both authors are
working currently on these 2D materials developing theory and
applications.


